
Полупроводниковые интегральные микросхемы К159НТ1АКК, К159НТ1БКК, К159НТ1ВКК, КР159НТ1АКК,
КР159НТ1БКК, КР159НТ1ВКК предназначены для работы в радиоэлектронной  аппаратуре  в  качестве                           
базовой схемы дифференциального  усилителя.

    
 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ 

Обозна-
чение 

вывода 
Наименование вывода 

1 Вход 

2 Общий 

3 Выход 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место для
штампа ОТК

Место для штампа “Перепроверка произведена ______________________”
                                                                                   дата
 

Приняты по извещению №__________________от________________
                                                                                    дата

Место для штампа
представителя 

заказчика

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
 

Микросхемы К159НТ1АКК, К159НТ1БКК, К159НТ1ВКК, КР159НТ1АКК, КР159НТ1БКК,КР159НТ1ВКК соответствуют 
техническим условиям  КФУЛ.431136.010 ТУ.
Приняты по извещению №__________________от________________
                                                                                    Дата

    

Место для
штампа ОТК

ДП "КВАЗАР-ИС"

ЭТИКЕТКА

Масса микросхемы К159НТ1 не  более 1,4 г

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 штук микросхем
 

Содержание  золота________________________________________г
 

Цветных металлов не содержится.

Схемы расположения выводов

8

1

Ключ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25 оС 

Н о р м а 

UА01ЕН005А UА01ЕН005Б UА01ЕН005В UА01ЕН005А Наименование параметра, 
единица измерения не 

менее 
не 

более 
не 

менее 
не 

более 
не 

менее 
не 

более 
не 

менее 
не 

более 

Выходное напряжение, В            1,90 5,10 5,88 6,12 4,82 5,18 5,79 6,21 

Нестабильность по 
напряжению, %/В 

- 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 

Нестабильность по току, %/А - 1,33 - 1,33 - 1,0 - 1,0 

Ток потребления, мА - 10 - 10 - 10 - 10 
Дрейф выходного 
напряжения, % 

- 1,5 - 1,5 - 1,5 - 
1,5 

Примечания 
1 Режим измерения параметров: UI=10 B, IО=0,01А. 
2 Погрешность установки и поддержания UI и IО должна быть не более ±3 %. 
3 При измерении КUI и КIO 

4 Доверительная вероятность погрешности измерения параметров  0,95.  
 

Микросхемы 
 

   

Состав сокращенной маркировки
 - ,  
 - , НТ1А, 

НТ1Б,  НТ1В
 КК-код предприятия изготовителя микросхем

К159НТ1АКК,К159НТ1БКК,К159НТ1ВКК,
КР159НТ1АКК, КР159НТ1БКК, КР159НТ1ВКК

К159НТ1АКК К159НТ1А К159НТ1БКК-К159НТ1Б,
К159НТ1ВКК К159НТ1В КР159НТ1АКК-
КР159НТ1БКК- КР159НТ1ВКК-

http://

